Bu deneyde amacimiz iki kath yiikselteclerin Ozelliklerini ve kullanim alanlarim
gozlemlemektir. Bu devre, tek kath yiikselteclerin cascode denilen sekilde baglanmis halidir.

Ik béliim yiiksek empedans saglamak icin, orta boliim voltaj kazanci hesaplarinda
kullanilan akim degerleri icin, son boliim ise kazang kaybin1 6nlemek icin kullanilir.
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Sekildeki devreyi kurdum. Vee = 12V DC, sinyal iiretecini de 40mV,, ve 1kHz
frekansta ayarladiktan sonra deneye bagladim.

1) Benden istenen transistor iizerindeki gerilimleri 6lctiim

JFET
Ve Vi Vs
Deger 0.001V 597V 201V
BJT
Vs Ve Vi
Deger‘ 7.05V 9.1V 6.4V

Bu degerler, 6n calismada bulunan teorik degerlere cok yakin cikti. Tipa tip aymi
cikmamasinin sebebi, hassas olciim yapamamak, B degerinin tam olarak 100 degerine elde
edilememesi ve 1s1ya doniisen enerji olabilir.

Ip = Vs / Rs formiiliinden ;

Ir=2.01/330

Ip = 6.09mA

Ic = Ve / Re formiiliinden;

Ic = 6.4/2.2x10°

Ic = 2.90mA



2) Verilen devre voltaj boliicii devredir. Bu devreyi
kullanmamin nedeni, giris sinyalinin genligini 0.1 mV
olarak saglayamamaktayim. R, = 8.2kQ , R, = 1kQ ve
Vs =5 mV e . Buna gore ;

Vi = 5x107 x ( 1kQ / 1kQ + 8.2kQ )

Vin = 0.55 mVpeak

V,=4.57mV
Vou=0.374 V
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3) Giris sinyalinin
artirdigimda, cikis
bozulma
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voltajinda bir siire sora
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4) Giris direncini, bir énceki deneyde yaptigimiz gibi yerlestirdim. Ancak verilen potun
degerinin (R=500kQ) yetersiz oldugunu gézlemledim. Yine de bu deger yaklasik olarak;

Ri,= 540k



5) Yine ayn sekilde cikis direnci icin verilen potu(1KQ) yerlestirdim;
R,u= 94592

6) Cikis empedansina baktigimizda, 6n calismada elde ettigim direnc degeri ile deneyde elde
ettigim diren¢ degeri birbirine ¢ok yakindir. Giris empedanslan icin, 6n calisma ile deney
arasinda bir miktar fark gozlenmistir. Giris ve cikis empedanslan arasindaki iliski giris ve
cikis sinyallerinin genliklerine baghdir.



